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Аннотация  
Сообщается о гетроэпитаксии при сверхнизких температурах. Эффект образования упорядо-

ченного монокристаллического состояния наблюдается при конденсации полупроводниковых пленок 
из паровой фазы на кристаллическую подложку, охлаждаемую жидким азотом. Продемонстрирована 
возможность целенаправленного воздействия на кристаллический тип и кристаллическое совершенст-
во синтезируемых объектов. 

Представлены результаты технологических экспериментов и структурных исследований пленок 
соединений А2В6, формируемых на подложке из слюды и кремния. 

Приводятся диаграммы конденсации, микрофотографии, спектры дифракции электронов и 
рентгеновских лучей. 

 


